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CMOS-Schaltkreise i wﬂhlte Kennwerte -::unm- v tum:ﬂbem
Die CMOS-Schaltkrelse der Logikbaureihe V 4000 sind in gepufferter Schaltungstechn Kennwert m;li';ien i i 1rgun§m min, | max. |Einheit
ausgafltihrt (suBer ¥V 4007 D) und entsprechen in ihren statisehen elektrisehen Parame, {?I;D {I-tns‘i} '[‘l"?
tern der JEDEC-Standard-B-Serien-Spezifikation. Im Vergleleh zu TTL- bzw. Low-powep, [
TIL-Schaltkrelsen zelchnen sich die CMOS-Schaltkrelse durch folgende Vorteile a Ausgangsspannung High | Ugp |5 <1 4,95 v
sy
- Niedrige Verlustleistung bis ca, 10 MHz (erméglicht den Einsatz In batterlegepulferts, : .i: _: : :;?:5 :
Bohaltungen), ausgangsspannung Low | Ug, |5 <1 0,08 [ v
= dor Maximalwert der Ausgangsimpedanz st nahezu unabhiingig von allen erlaubten i i <1 0,05 v
gangsbelegungen , 15 <1 0,05 v
- nahezu ideale Uberiragungskennlinie, Ausgangsstrom High Asii 5 4,6 0,4 _—
- grofler Detriebsspannungsbereich (U, = 3 bis 15 V), geringe Stabilisierung der Be. 10 9,5 0,9 Gk
triebsspannung erflorderlich, 15 13,5 2,4 mA
- hohe statisehe Storsicherheit, mgangmetrom Low e |8 0.4 0.4 e
; nledrige, einheitliche Eingangskapazitiit, 10 0,5 0,8 mA
& Mboltutnmpur-ul.urhere_lch wvon =40 _hl: 85 *C, 15 1,5 2,4 mA
1 = Lieferung In Dual-in-line-Plastgehéusen. Eingangsspannung High UIH 5 <1 0,5/4,5 3,5 v
1 Diese Eigenschaften erschlieBen CMOS-Schaltkreisen elne Reihe neuer Anwendimgsmﬁ 10 <1 1,0/8,0 1.0 L)
1' liehkeiten in Ergtineung #u den TTL-Schaltkrelsfamilian. 15 <1 1,5/13,6 11,0 L
| Elngangsspannung Low uIL 5 <1 0,6/4,5 1,5 v
| Grenzwerte 10 <1 1,0/9,0 3,0 v
 Sp) : 15 <1 1,5/13,5 4,0 v
zeichen min. AT Einheit Eingangsceststrom High Il 15 T, = =26 °C 0,1 pA
i Betriebsspanmung iz Ugg - 0,5 Ugg * 18 v 33 e 10 | pA
i Eingangsspannung Y Ugg - 0,5 Upp * 0,5 v Reststrom der by 15 15,T, =25 °C 1,2 HA
| Ausgangiepaniumng U Ugg - 0,5 Upp * 0.5 v Tristate-Ausgiinge 15 15,T, =8 °C 12 A
Verlustleistung je Py 100 mw |  [Reststrom der e |1 o el s
Ausgangstransistor Tristate-Ausghingo 15 0, T,=86%< 12 pA
Gesamtverktislstung P m:]' mw Eingengskapazitliit G, T, =-25°C 7,8 pF
1502 mw Stromaufnahme S E 7,5 | uA
¥ N Gesamtverlustieistung3) P s00"’ mW Gatter 10 18 uA
. tot s00?) 15 b ua
i) mW
5 Lastiapazitit jo Ausgang | C 5 nF Btromaufnahme 'bp |8 ™ | -
5 Elngangsatrom |11| 10 mik Flip - Flop, Latch 10 60 pA
Betriebstomperaturbereich Ta 40 +05 o Gatter 15 120 HA
: Lagerungstemperaturbereich | T -55 +125 oG Stromaufnahme lpp |5 180 | wA
| st Zhhler, Register 10 300 | paA
] 1) T, = -40...470 °C; 2) T, = 485 °C; 3) nur V 4034 D 15 800 | paA
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